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Zdroj symetrického

napajeciho napéti
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Obr. 1. Schéma zapojeni zdroje symetrického napajeciho napéti

Mnozi z nas vlastni dobry
laboratorni napajeci zdroj, ktery ma ale
jednu zdsadni vadu - je nesymetricky.
V pripadé potfeby symetrického
napdjeciho napéti (coz je bohuzel
pomérné Casty pripad) potfebujeme
druhy napdjeci zdroj. Manipulace
s takovouto sestavou je pomérné
nepohodlnd. Pfi castém zapindni
a vypindni se mulZeme snadno
prehlédnout a "pustit" do obvodu vyssi
napéti, nez jaké jsou naprtiklad
operacni zesilovace schopné akcep-
tovat. Pravé obvody s opera¢nimi
zesilovaci vyzaduji ¢asto symetrické
napajeci napéti pfi niz$i proudové
spotfebé. Jednoduchy pripravek,
popsany v nasledujicim prispévku,
vytvari po pripojeni k nesymetric-
kému napdjecimu zdroji symetrické
vystupni napéti. Odpada tak nutnost
druhého napajeciho zdroje a obsluha
je podstatné snazsi.

Popis

Schéma pfipravku pro generovani
symetrického napdjeciho napéti
z nesymetrického je na obr. 1. Cely
vtip je zaloZen na odporovém délici
R1, R2, ktery puli vystupni napéti
napijeciho zdroje. Protoze takto
vytvofeny umeély stfed napajeni by byl
velmi mékky, je za déli¢em pfipojen
operaéni zesilova¢ ICl, ktery pres
tranzistor T1 budi komplementarni
dvojici koncovych tranzistorti T2 a T3.
Koncové tranzistory pracuji v Cisté
tiidé B, tj. bez klidového proudu.
Zpétna vazba, zatazend z vystupu
zdroje na operacni zesilovac (pozor na
polaritu, i kdyz se jedna o zapornou
zpétnou vazbu, diky invertoru T1 je
pfivedena na neinvertujici vstup
IC1). Pomérné robustni koncové
tranzistory (TIP122/TIP127) zarucuji
dostate¢nou proudovou zatiZitelnost

obvodu. Pokud je odbér symetricky,
protékd koncovymi tranzistory
minimalni proud.

Stavba

Napdjeci zdroj je zhotoven na
dvoustranné desce s plo$nymi spoji
o rozmérech 35,6 x 48,3 mm.
RozloZeni soucdastek na desce s plos-
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky
spoju ze strany soucéstek (TOP) je na
obr. 3, ze strany spoji (BOTTOM) je
na obr. 4. Vstupy a vystupy jsou feSeny
Sroubovaci svorkovnici s vyvody do
desky s plosnymi spoji. Koncové
tranzistory jsou umistény na malé
chladice, protoZze, jak jiz bylo feceno,
pfi priblizné symetrické zatézi je
vykonova ztrata minimalni.
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Popsany pripravek fesi ndhradu
symetrického napajeciho zdroje pfi ’ [
zachovani vsech vlastnosti (zvlnéni
napajeciho napéti, vnitfni odpor ® ®
zdroje apod.) Navic je prace se . PY

zdrojem podstatné pohodInéj$i nez
koncert pro dvé ruce pii obsluze dvou
samostatnych napéjecich zdroju.
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Seznam soucastek
odpory 0204

=3 T 22 kQ
R2 oot 22 kQ
R3 .o, 150 kQ
R, . 1,5 kQ
(o [ 10 uF/50 V
C2. o, 10 uF/50 V
C3. oot 100 nF
Ch .o, 100 nF
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